01.01.01

Mechanik elektronickych za rizeni-3  cést

01.03.01

Zapojime-li sériov & 2 kondenzatory 1 mF a 1 mF, vysledna kapacita bude
A) 0,5 mF

B) 1 mF

C) 2mF

(a)

01.03.02

Zapojime-li sériov & 2 kondenzatory 1 nF a 10 nF, vysledn& kapacita bud
A) 120 pF

B) 910 pF

C) 11 nF

(b)

01.03.03

Zapojime-li sériov & 2 kondenzatory 1 nF a 1 mF, vysledna kapacita bude
A) 1nF

B) 1mF

C) 1 mikro farad

(a)

01.03.04

Ktery z rezistor tneniv rade E12?
A) 33 ohm G

B) 130 ohm 4

Q) 220 ohm 1

(b)

01.03.05
Ktery z rezistor tneniv rade& E12?
A) 27 ohm
B) 42 ohm
C) 56 ohm

(b)

01.03.06
Ktery z rezistor tneniv rade E12?
A) 16 ohm
B) 18 ohm
C) 33 ohm

(@)

01.03.07

Ktery z rezistor tjev  rade& E12?
A) 140 ohm u

B) 150 ohm 1

Q) 160 ohm 1

(b)

01.03.08

Ktery z rezistor tjev  rade E12?
A) 4,7 kiloohm ol

B) 4,9 kiloohm ol

C) 5,2 kiloohm ol

(a)

01.03.09
Na SMD rezistoru je napsano 394. Rezistor ma hodnot u

Co Clo Clo

Co Clo Clo



A) 395 o0hm @
B) 39,5 kiloohm ol
C) 390 kiloohm 1

(©)

01.03.10

Na SMD rezistoru je napsano 272. Rezistor ma hodnot u
A) 272 ohm u

B) 2700 ohm 1

C) 270 kiloohm @

(b)

01.03.11

S rostouci teplotou odpor polovodi &u
A) klesa

B) roste

C) nem &ni se

(@)

01.03.12

Kondenzéator 100 nF je p ¥ipojen k nap &ti 230 V/50 Hz. Te &e jim proud
A) 7,2 mA

B) 14,5 mA

C) 21,8 mA

(a)

01.03.13

Vybity kondenzéator C = 1 mF se nabiji ze zdroje nap &ti12Vp  resrezistor 1
kiloohm 1. Za jak dlouho se nabije na 6 V?

A) za3s

B) za2s

C) za0,7s

(c)

01.03.14

Kondenzator o kapacit & 0,1 mF, nabity na 5 V se vybiji p res rezistor 100
kiloohm 1. Za jak dlouho se vybije na nap &ti 2,5 Vv?

A) za33s

B) za7s

C) zalOs

(b)

01.03.15

Spinané zdroje pracuji na kmito &tu
A) 50 Hz

B) stovek Hz

C) desitek az stovek kHz

()

01.03.16
Hlavni vyhodou spinanych zdroj uje
A) mensi zvin  &ni vystupniho nap &ti

B) zjednodusSeni zapojeni
C) zmenSeni rozm  &r 1 transformatoru

(©)

01.03.16

Tranzistor MOS ma oproti bipolarnimu tranzistoru

A) asi 10x v &tSi vstupni odpor a mensi ztratovy vykon

B) tém &7 nekone ¢&ny vstupni odpor av &tSi prahové nap &ti
Q) mensi vstupni odpor a mensi prahové nap &ti



(b)

01.03.17

NPN tranzistor je zapojen jako zesilova ¢ Un=12V, zat &z v kolektoru, emitor je
spojen se zemi (Re = 0), viz zapojen vySe. Kdy je j eho ztratovy vykon maximalni?
A) UCE=0V

B) UCE=1V

C) UCE=6V

(c)

01.03.18

Obvod NE 555 obsahuje

A) oscilatorovy tranzistor a odd &lovaci zesilova ¢
B) oscilator, d gli ¢ kmito ¢&tu a koncovy stupe i
C) komparator, obvod R-S a koncovy stupe i

(©)

01.03.19

Obvod NE 555 se pouziva

A) jako astabilni multivibrator

B) jako monostabilni klopny obvod

C) jako astabilni i monostabilni obvod

(©)

01.03.20

Oscilator je obvod

A) se slabou zapornou zp &tnou vazbou

B) se silnou zapornou zp &tnou vazbou

C) s kladnou zp &tnou vazbou

(c)

01.03.21

Parita slouzi

A) ke komprimaci (zmenSeni) datovych soubor ol
B) k detekci a oprav gchybp rip renosu

Q) ke zrychleni p fenosu

(b)

01.03.22

Mezni kmito  cet paralelniho RC obvodu R= 22 kiloohm % C=100 nF je:
A) 32,5 Hz

B) 72,3 Hz

C) 157 Hz

(b)

01.03.23

Paralelni rezona ¢niobvod map rirezonan ¢nim kmito  ctu:
A) maximalni impedanci

B) nulovou impedanci

Q) velmi malou impedanci

(a)

01.03.24

Regulovand soustava s velkou hysterezi a velkym dop ravnim zpozd &nim
A) se da snadno zaregulovat

B) je nachylna k zakmit am a oscilacim

C) vyZaduje spojitou regulaci

(b)

01.03.25
Pozemni TV vysila ce vysilaji na kmito &tu:



A) desitek MHz
B) stovek MHz
C) jednotek GHz

(b)

01.03.26

Signal o kmito ¢tu 3 GHz mé ve vakuu délku viny
A) 10 m

B) im

Q) 10 cm

(©)

01.03.27

Jako vzorkovaci signal pro akusticky signal o maxim alnim kmito  &tu 20 kHz
pouzivame

A) kmito cet menSi nez 10 kHz

B) kmito cet 20 kHz

C) kmito c¢et nad 40 kHz

(©)

01.03.28

U superhetu (p  rijima ¢FM)jep rijimany kmito cet 99 MHz,kmito et oscilatoru 109,7
MHz. Jaky je mezifrekven eni kmito  cet?

A) 455 kHz

B) 10,7 MHz

C) 208,7 MHz

(b)

01.03. 29.

Pasmo slysitelnosti lidského sluchu je:
A) 20 Hz — 16 kHz

B) 10 Hz — 12 kHz

C) 40 Hz — 30 kHz

(@)

01.03.30

Pro srozumitelny p ¥enos tecdije zapot rebi kmito  ¢tové pasmo (telefonni pasmo):
A) 200 Hz — 2 kHz

B) 300 Hz — 10 kHz

C) 300 Hz — 3400 Hz

(c)

01.03.31

Mezni kmito  cet sériového RC obvodu R =10 kiloohm % C= 100 nanofarad je:
A) 15,9 Hz

B) 159 Hz

C) 1,59 kHz

(b)

01.03.32

Mezni kmito  cet paralelniho RC obvodu R= 1 kiloohm C= 5 mikrofar adu je:
A) 31Hz

B) 314 Hz

C) 3,1 kHz

(a)

01.03.33

K realizaci dolni propusti f = 320 Hz a R = 50 kilo ohma pouzijeme kondenzator
A) 1nF

B) 10 nF

C) 100 nF



(b)

01.03.34

K realizaci dolni propusti f = 80 Hz a R = 100 kilo
A) 2nF

B) 20 nF

C) 200 nF

(b)

01.03.35

K realizaci horni propusti f = 3kHz a R = 10 kilooh
A) 560 pF

B) 5,6 nF

C) 56 nF

(b)

01.03.36

Vybity kondenzator 100 mikrofarad
dlouho je nabije na 95 % napéjeciho nap

A) 0,3s
B) 0,9s
C) 3s
(b)

01.03.37

Vybity kondenzator 10 nanofarad

dlouho je nabije na 63 % napajeciho nap
A) 10 mikrosekund

B) 30 mikrosekund

Q) 100 mikrosekund

()

01.03.38

Vybity kondenzéator 100 mikrofarad
dlouho je nabije na 50 % napéjeciho nap
A) 35s

B) 5s
C) 50s
(@)

@P1

G se nabiji p
&ti

& se nabiji p

&ti

& se nabiji p
&ti

ohmua pouzijeme kondenzator

m3a pouzijeme kondenzator

res rezistor 3 kiloohmy. Za jak

res rezistor 10 kiloohm

4. Za jak

res rezistor 50 kiloohmy. Za jak



